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Aspect extérieur de l'appareil.
(Les numdéros de références indiqués ici
sont rappelés dans la description.)

1. - Cadran avec ses différentes gra-

duations.

2. - Contacteur pour la modulation et le
quartz.

3. - Support pour le quartz, ce dernier
étant en place.

4. - Atténuateur pour la sortie B.F.
(VR 1).

5. - Bornes pour la sortic B.F. ou pour
'entré2 du signal extéricur de mo-
dulation.

G. - Atténuateur pour la sortie H.F.
(VR 2).

7. - Sortie H.F. (prise coaxiale).

5. - Affuibirsseur du signal H.F. de sor-
tie.

9. - Commutateur de gammes,

Constitution générale

Le générateur H.F. Leader, 1ype LSG-11,
est un apparcil portatif, alimenté sur sec-
teur alternatif, dont l'oscillateur couvre en
6 gammes, la plage continue de 120 kHz
a 130 MIlz. L'onde H.F. peut étre modulée
soit par loscillateur B.F. du générateur,
fonctionnant, au choix, sur deux fréquen-
ces : 400 et 1000 Hz, soit par une source
extérieure de niveau suffisant.

Le signal B.I'. est utilisable extérieure-
ment, pour Iattague d’un amplificateur, par
exemple.

Enfin, un support est prévu sur le pan-
neau avant de l'appareil, permettant d’ad-
joindre un quartz ct de procéder, par cc
moyen, i certains étalonnages et vérifica-
tiecns demandant une précision élevée.

Voyons maintenant les détails du schéma,
qne on trouvera sur la page suivante.

Oscillateur M.,

I1 utilise 1a triode de droite d’une 12BH7
et sa structure eost celle d’un « Colpitts »
classique, avec laccard réalisé a laide
d’un condensateur variable double de 2 fois
430 pF. Cet oscillateur couvre, en {fonda-
mentale, les 6 gammes suivanles :

A, — 120 kilz & 320 IIfz ;

B. — 320 kIz a 1000 kHz:

C. — 1 MHz a 32 MIllz;
D. — 32 MIlz a 11 MHz;
E. — 11 NIz a 38 MHz ;

F. — 33 Nllz & 130 M.

Le cadran comporte les six graduations
correspondantes avec, en plus, une gradua-
tion auxiliaire de 0 a 180°, facilitant les
repérages intermédiaires. Enfin, la gradua-
lion correspondant i la gamme F est dou-
ble : d'un c¢bté nous avons les chiffres
correspondant 4 la  fondamentale, et de
lautre, ceux correspondant i I’harmonique
3, ce qui donne 20 i 350 MHz et permet,
en particulier certaines opérations sur la
bande III de la TV.

Ajoutons encore que le cadran comporte
3 points repérés d’une maniére particulié-
rementl visible : 455 kHz, 4,5 MHz et
10,7 MHz.
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120 kHz a 130 MHz en fondamentale

Oscillateur B.F.

Il fait appel & la pentode 6ARS, associée
au Dbobinage T. Mais cet oscillaleur ne
fonctionne que sur les positions « 400y et
« 1000» du conlacteur (2), qui correspon-
dent aux positions 2 et 3 du schéma. 1l en
résulte Ie montage représenté par le schéma
b que Pon voit au-dessous du schéma géné-
ral. La modification de la fréquence d’oscil-
lation s'obtient par l'adjonction, en paral-
lele sur C;, d’une capacité supplémentaire
de 30 nF (C;) pour 400 Hz et de 3 nF
(C:) pour 1000 Hz

Le signal B.F. est recueilli dans le circuit
anodique de la GARZ dJ'vi il est dirizd
vers |'étage modulateur par Ci et vers le
polentiometre de sortie B.F. (VRI) par R,
¢t Ci La tension de sortie maximale que

Vue intérieure du géndrateur avec le bloc de bobinages (1), le C.V. (2) ct le contactear
pour la modulation et le quartz (3).




SCHEMA GENERAL

6ARD5

+H.T.

Pon peut obtenir aux bornes AF-GND est
de lordre de 3 4 4 V, dosable par VRI.

Modulation extérieure

Dans la premiére position du contacteur
(2), on obtient le schéma équivalent a. Au-
trement dit, Poscillateur R.F. est mis hors
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circuit, et le potentiométre VR1 sert a do-
ser le signal extérieur appliqué a la grille
de la 6ARS5, qui Penvonie, amplifié, vers la
triode modulatrice,

Pour que la modulation se fasse dans de
bonnes conditions, il est nécessaire que la
tension du signal extérieur so’i de Pordre
de 4 V. ‘

R11. 15k
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Oscillateur & quartz

Lorsque le contacteur (2) se trouve sur sa
derniére position, on obtien* le montage cor-
respondant au schéma c. La 5A R5 fonctionne
alors 'n oscillateur & qfiastw et le signal
H.F. qui en résulte est envcyé vers I'étage
modulateur, et de Ji vers la sortie H.F.



Le quartz doit éire fixé dans le support
(3), le commutateur de gammes (9) placé
sur F, et le cadran réglé sur la fréquence
maximale de la gamme. La fréquence pro-
pre- du quartz pecut étre quclconque, entre

1 et 15 MHz.

Mais i1 ne faut pas oublier que l'on
dispose ainsi, a la sortie, non seulement de
la fréquence fondamentale du quartz utilisé,
maijs également de toutes les harmoniques
successives, qui sont généralement utilisa-
bles, jusqu'a la 20° au moins, et souveat
davantage.

Modulateur

La modulation de l'onde 1LF. par le si-
gnal B.F. se fait dans la triode de gauche
de la 12BH7, qui regoit la ILF. par linter-
médiaire de Cuo. La qualité de la modula-
tion est trés acceptable, comme le mon-
trent les photos 1 ct 2 ci-contre.

Circuit de sortie H.F.

Le signal H.F. modulé est recucilli dans
lIe circuit de cathode de la triode modula-
trice, montée par conséquent en <« cathode
follower ». Cette solution assure une impé-
dance de sortie suffisamment basse, ce qui
présente un avantage considérable dans
beaucoup de cas. La tension de sortie, de
l'ordre de 0,1 V entre 120 kIz et 33 M1l
est dusable & Taide da jvicntiom’ts . VR2,
et peut éire réduite, de plus, par le contac-
teur (8), commutant les résistances du divi-
seur RmRm-

Alimentation

Elle est réduite a sa plus simple expres-
sion et comporte un transformateur T: ali-
mentant le redresseur RD par un secon-
daire, et les deux filaments montés en pa-
ralléle par un autre. Le filtrage de la ten-
sion rriressée s'effectue a 1’aide d'une ré-
sistance (Ria) et de deux électrochimiques

(Cus et Cio).

Utilisation

Nous nous proposons de passer en revue
les différents cas d'utilisation de cet appa-
reil dans les pages suivantes, mais pou-
vons noter dés maintenant que la liaison
avec le point d’injection du signal H.F. se
fait a l'aide d’un cible coaxial livré avee
I'appareil.

Lorsque le signal H.F. est appliqué a
une entrée d'antenne, on intercalera, dans
la liaison, unr résistance séric de 200 a
1000 Q. Sl cst nécessaire d’attaquer un
point ol il existe ure tension continue, on
mettra en s<érie un condensatcur ue 50 a

1000 pF.

J. - Oscillation B.F. & 1000 Hz. Elle est

I. - Onde H.”. a 3 MHz modulée a pratiquement  sinusoidale.

1000 Hz.

6. - Oscillation B.F. a 400 Hz. Elle est
égajement  trés  sensiblement  sinu-
2. -Onde H.F. MHz modulée 2a soidale.

3
406 Hz.

3 py,
&P

7. - Amplitude de P'onde H.F. a la f{ré-
quence minimale de la gamme B.

8. - Amplitude de l"onde H.F. a la fre-
4. - Onde H.F. a 10G¢ kHz. gquence maximale de la gamme B.

v



Dans un récepteur a transistors comme celui-
ci, la sortie H.F. du générateur peut &tre
branchée soit en (8), c'est-a-dire a la prise
d’antenne, soit a l'aide d'une boucle de
couplage directement au cadre-antenne,
Lorsque I'on procéde 2 1'alignement de
la partie F.l., il est conseillé de court-
circuiter l'oscillateur, en mettant a la masse
le trimmer correspondant (1)

Le voltmétre de sortie se branshe en (9),
c'est-a-dire aux bornes de la bobine mobile.

La sclution (de fortune) consiste & placer,
en série avec le cordon de liaisen, une
résistance dont la valeur est du méme
ordre de grandeur que la résistance d'en-
trée de l'amplificateur : par exemple 2 &
4 kQ. Bien eniendu, un ccndensateur-série,
de quelque 50 nF, resle indispensable. Mais
de toute fagon, la tension d'attaque réelle
reste trées faible et l'on n'obtient quére, &
la bobine mobile, gqu'une tension de 0,45 &
0,5 V, Tatténuateur (4) étant qu maximum.

A remarquer que si nous avons affaire
a un amplificateur comportant, comme c'est
souvent le cas, deux étages entre l'entrée
et le push-pull final, la tension de sortie
sera certainement netiement plus élevée.

R. L.
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Nous allons maintenant voir, sur un
exemple pratique, la maniére d'utiliser ce
générateur et nous prendrons, pour cela,
le cas d'un récepteur & transistors, de com-
position classique, dont nocus analyserons,
point par point, le processus d’alignement.

Comment connecter
le générateur en H.F.

La sortie H.F. du générateur LSG-11 se
fait & 1'aide d'un céble coaxial terminé par
deux fiches-pinces. Pour attaquer un récep-
teur on a le choix entre deux solutions :

a. — Connecter les fiches & la prise
antenne-terre (la fiche rouge & l'antenne ;

la fiche noire & la masse);

b. — Confectionner une boucle de deux
spires de 25 & 30 mm de diamétre, en {il
isolé quelconque suffisamment rigide, et
connecter les extrémités de cette « bobine »
aux pinces terminales du céble de sortie.
I1 sufira ensuite d’enfiler cette boucle sur
I'extrémité de l'antenne-ferrite, du cété cor-
respondant & la gamme que l'on désire
explorer.

Signal a l'entrée
et signal a la sortie

Sur les fréquences correspendant qux
gammes P.O. et G.O. normales d'un récep-
teur, la tension de sortie maximale du géné-
rateur LSG-11 est de l'ordre de 0,1 V soit
100 000 WV, ce qui correspond a la récep-
tion assez rapprochée d'un émetteur puis-
sant. Il est évident que, dans ces conditions,
la réqulation automatique de sensibilité,
c'est-a-dire l'antifading, entre énergiquement
en action, de sorte que le signal & la sortie,
aux bormes de la bobine mobile du haut-
parleur, se maintient dans les limites rai-
sonnables. Mais il est non moins évident
qu'un signal d’entrée trop intense risque de
provequer la surcharge de certains étages
et de fausser les résultais des essais que
I'on entreprend.

Pour cette raison, il convient d’opérer
toujours avec un signal d'attagque le plus
faible possible, ce qui a 'avantage supplé-
mentaire de rendre beaucoup plus percep-
tible l'action des différents ajustables,
noyaux et trimmers.

En ce qui concerne noire générateur, nous
commencercens par placer le contacteur (8)
sur la position « Low » (faible) et de régler
l'atténuateur progressif (6) sur «zéios». Le
centacteur de gammes (9) sera, pour com-
mencer, placé sur A et le cadran (1) fixé
sur 203 kHz, ce qui correspond & la fré-

quence de Droitwich, c’est-a-dire trés sen-
siblement le milieu de la gamme G.O.

Pour observer le niveau du signal & la
sortie du récepteur, on branche un volt-
métre alternatif aux bornes de la bobine -
mobile, c'est-d-dire aux points a et b du
schéma. La sensibilité du. voltméire sera
choisie en fonction de la puissance maxi-
male que l'on estime normale pour le ré-
cepteur dont on réalise 1'alignement. Dans
le cas d'un récepteur & transistors classique,
comportant un étage de sortie push-pull de
deux OC72, OC?74, 988Tl, 941Tl ou
SFT 122, la puissance maximale est de 1'or-
dre de 300-500 mW. Par conséquent, la
tension développée ¢ x bornes de la bobine
mobile sera fonction de l'impédance de cette
derniére et comprise, pour les valeurs cou-
rantes de cette impédance (1,5 & .35 Q),
entre 0,7 et 1,3 V environ. Dans la plupart
des cas, une tension de l'ordre de 1 V
correspondra au maximum de ce qu'un ré-
cepteur peut fournir, de sorte qu'il ne faudra
pas chercher a aller plus loin.

Lors de toutes les opérations d'aligne-
ment, lo potentiométre régulateur de puis-
sance (Ris sur lo schéma) sera placé au
maximum et le contacteur (2) du générateur
sur 400 ou 1700, suivnt la note de modu-
lation désirée.

Quelques chiftres

Dans les conditions définies ci-dessus, et
avec l'atténuateur (6) au minimum, nous au-
rons une légére déviation du voltmétre de
sortie, due en partie au bruit de fond pro-
pre de l'appareil, et aussi au niveau de
parasites atmosphérique., wvariable suivant
le temps. Disons, pour fixer les idées, que
nous avens observé. dans des circonstances
irés variées, des déviations allant de
0,05 V & 0,15 V environ,

Aussitdt que 1on pousse un peu l'at-
ténuateur (6), on obtient une déviation im-
portante de l'aiguille, qui se stabilise entre
09 et 1,1 V & peu prés pour n'importe
quelle position de cet atténuateur. Par con-
séquent, on peut considédrer qu'en mettant
I'atténuateur (6) & micourse, on atteint déja
le niveau maximal du signal & l'entrée.
ou du moins un niveau tel que toute aug-
mentation ultérieure reste pratiquement sans
effet. C'est ainsi qu’avec l'atténuateur (6)
sur 4 on obtient, a la sortie, 0,96 V, tandis
qu'avec le méme atténuateur au maximum
cn n'enregistre que 1,04 V aux bornes de
la bobine mobile.

Il ne sert, d'ailleurs, & rien de passer
sur la position « High» du contacteur (8),
car la tension aux bornes de la bobine
mobile n'‘augments que d'une fagon négli-
geable et ne dépasse jamais 1,15 V.

\'%

Si nous commutons le récepteur en P.O.,
il faut passer évidemment sur la gamme B
du générateur, pour l'exploration de 550 &
1000 kHz, et sur la gamme C pour les
essais entre 1000 et 1600 kHz. Sur la
gamme B, la tension de sortie H.F. du géné.
rateur est trés sensiblement du méme ordre
de grandeur que sur la gamme A, de sorte
que la tension de sortie observée se main-
tient vers 0,9 & 1 V lorsque l'atténuateur (6)
est sur 2, par exemple. Sur la gamme C,
lo tension de sortie est légérement plus fai-
ble et il devient nécessaire de pousser (6)
jusqu’d 2,5 & 3 pour retrouver 09 & 1 V
& la bobine mobile.

Essais en F.I.

En attaquant & l'aide du générateur H.F,,
accordé sur la fréquence intermédiaire du
récepteur, soit la base du transistor Ti, soit
celle de l'un des deux transistors suivants,
on peut procéder & l'accord des transfor-
mateurs F.I. de liaison, ou encore localiser
I'étage défectueux, dans le cas ou il s'agii
d'un dépannage. Mais il importe ici de faire
trés attention pour ne pas comprometire le
fonctionnement normal d'un transistor en
modifiont la {ensirn cxleteat Lase.
Par conséquent, il n'est pas possible de bran-
cher directement le c&ble de sortie & l'une
des bases, car la résistance (faible) de
I'atténuateur se trouverait connectée enire
le point d'injection et la masse.

1l est donc nécessaire d'interposer, enire
la pince rouge du cdble de sortie et le point
d'application du signal, un condensateur,
dont la valeur n‘est nullement critique et
peut dtre comprise entre 100 et 2000 pF,
par exemple.

Quant au voltmétre de sortie, il restera
évidemment branché comme précédemment :
aux bornes de la bobine mobile. :

Il est & remarguer que pour procéder a
un essai global en F.I., la sortie du géné-
rateur (accordé sur la fréqusnce intermé-
diaire) peut étre branchée & la prise d'an-
tenne, mais, dans tous les cas, il est néces-
saire de couper l'oscillation locale, afin
de supprimer de multiples interférences qui
risquent d'induire en erreur méme un opé-
rateur expérimenté et lui faire effectuer ie
réglage sur une fréquence qui n'a rien &
voir avec la F.I. Le plus simple est de
prévoir un court-circuit du C.V. d'oscillaleur
Gui, sur le récepteur que nous avons pris
comme exemple, se fera & l'aide d‘une con-
nexion volanie entre la masse et le trim-
mer (1).

SUuT 8@

Quelques chiffres

Lorsque le générater. HF., commuté sur
la gamme B et accordé sur 480 kHz, est



connecté & la prise d'antenne, la tension de
sortie attsint 0,9 & 1 V si l'atténuateur (6)
est poussé au maximum, le contacteur (8)
restant sur « Low ».

Si linjection du signal F.I. se fait au
point B, c'est-a-dire sur la base du transis-
tor T, la sensibilité est plus élevée, de
sorte qu'il faut ramener a@ 1 Iatténua-
teur (8) pour avoir a peu prés 1 V & la
bobine mobile.

Dans tous les cas, que le signal F.I. soit
injecté & la prise d'antenne, ou sur la
bose du transistor changeur de fréquence,
la position du commutateur de gammes
du récepteur n'a pratiquement qucune
influence.

Si l'on veut procéder au réglage des
transformateurs F.I. ou, tout qu moins, a la
vérification de leur accord, on « tout intérét
& réduire le plus possible lintensité du
signal injecté (0,4 & 0,5 V & la bobine
mobile) de fagon & mieux apprécier les
variations de niveau consécutives & la
retouche des différents noyaux. Le potentio-
metre de puissance du récepteur doit rester
au maximum,

En appliquant le signal F.I. & la base du
transistor Te, nous vérifions tous les étages
qui se trouvent entre le point d'injection et
le hautparleur. Une telle opération peut
avoir une double utilité : localiser un défaut
dans l'étage changeur de fréquence; régler
les deux derniers transformateurs F.I

Dans le premier cas, il est évident que
le fait de percevoir un signal appliqué au
point F, aprés avoir constaté un silence
complet ou une insuffisance de gain soit
& partir de l'antenne soit & partir du
point B, signifie que le défaut dcit étre
recherché dans l'étage changeur de fié-
quence.

Quant au second cas, il peut se présenter
lorsque les transformateurs F.I. sont trés
fortement déréglés.

L'injection du signal F.I. sur la base du
transistor T: (point F) fait perdre le bénéfice
du gain de l'étage changeur de fréquence.
On doit donc, normalement, étre obligé &
pousser un peu l'atténuateur (6) pour retrou-
ver une tension de sortie de niveau normal.
Il serait, par contre, tout & fait anormal
d’'observer, & partir du point F, un signal
de sortie plus intense qu'a partir de B.
Cela dénoterait, en particulier, une anoma-
lie de fonctionnement de 1'étage changeur
de fréquence et un défaut possible dans la
liaiscn entre Ty ~t Ta.

Un essai analogue peut étre fait en atta-
quant la base du transistor Ta (point G).
Comme le gain, a partir de ce point, est
encore beaucoup plus réduit, on obtient,
avec l'atténuateur (6) au maximum, 0,7 V
seulement & la bobine mobile. Pour retrou-
ver une lension de scrtie de 1 V, il est
nécessaire de passer sur la positicn
« High » du contacteur (8), mais de ramener
sur 1 l'atténuateur (6).

Enfin, il est méme possible d'attaquer
directement la diode OA 70, au point H,
mais il est alors nécessaire, pour avoir
1 V & la bobine mobile, non seulement de
commuter (8) sur « High», mais de pous-
ser (6) pratiquement au maximum.

11 est parfaitemsnt possible, lors des
essais d'un amplificateur F.I., d'appliquer
ls signal nen ras & ! base d'un transistor,
mais & son collecteur {(ou au collecteur du
transistor précédent). Cependant, lorsqu'il
s'aqit de racenteurs & transistors, il faut
tenir compte de la pcrticuiarive des transfor-
mateurs F.I, qui réalisent 'adaptation d'une
impédance de sortie relativement élevée &

S20pF
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une impédance d'entrée beaucoup plus
faible du transistor suivant. En d'autrss
termes, ces transformateurs pecssedent beau-
coup moins de spires au secondaire qu'au
primaire et introduisent, de ce fait, un cer-
tain affaiblissement du signal H.F.

Par exemple, si nous injectons un signal
FI. au collecteur du transistor Tai, nous
n'obtiendrons pas plus de 0, 6V & la bobine
mobile, méme en mettant tout qu maxi-
mum : (8) sur « High» et (6) sur 10.

Essais de la partie B.F.

On ulilise, pour cela, les bornes de sortie
(5), le contacteur (2) restant sur l'une des
positions 400 ou 1 000. L'atténuateur (4) sert
& doser le signal appliqué & l'entrée de
l'amplificateur essayé, la tension maximale
étant de l'ordre de 3 & 4 V.

Cependant, l'impédance de sortie aux
bornes (5) est toujours assez élevée, puis-
qu’elle est pratiquement représentée, & cha-
que instant, par la portion de la résistance
entre le curseur du potentioméire (4) et la
masse, la valeur maximale étant de 1 MQ.

S'il s'agit d'attaguer la prisa P.U. d'un
récepteur normal, tout se passe bien, car
Iimpédance d’entrée du circuit d'utilisation
est également élevée. Mais il en vo tout
autrement lorsqu'il s'agit d'un amplificateur
a ftransistors, dont la résistance d'entrée,
dans le cas normal d'un étage & émetteur
commun, est faible, de l'ordre de 500 a
2000 Q. 11 en résulte que si nous connec-
tons l'enirée d'un tramsistcr directement aux
bornes (5), le signal appliqué réellement
sera ridiculement f{aible.




